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Telefunken Transistor AUZ11D Datasheet

AUZ 11

Germanium TELEF“"KE" AUZ11D
pnp-
Flachentransistor Leistungs-Schalttransistor

Vorlédufige technische Daten

Gleichstrom-MeBwerte

Stromverstarkung
tamb = 25°C
—Ueg=1¥, —le=05A B & = 30
“Ugg =1V, =lg=1 A B 25 > 18
Reststrame
tamb = 25°C
Collectorreststrom, —Ucg = 50V ~lebo 20 < 150 A
Emitter cffen
Collectorreststrom, —Ugp = 50V =k W < 200 A
Emitter-Basis kurzgeschlasien
Emitterrestsirom, —Ugs = 07 Y —laba 1.5 < 50 pi
Collecior offen
tamb = 70°C
Cellectorreststrom, —Ucg = 50V ~lebo = 3 m,
Emitter affen
Collector-Séttigungsspannung
tamb = 25°C, —la =01 A, —lc=1A =UeEsar 03 < 08 ¥
Waiérme-lnnenwiderstand Ritherm =74 SO
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AUZ 11 TELEFUNKEN
AUZ11D
Wechselstrom-MeBwerte, 1., = 25°C AUZ11 AUZND
Grenzfrequenz
—Ucg=8Y, —lc=01A 35> 31 25> 2 MHz
—Ueg=1¥, =lc=1 A 15 =12 1,1 =09 MHz

Collectorkapozitat

—Ucg = 15Y, g = 0, f = 470 kHz

Schaltzeiten

Stromkonstante Einspeisung

U =2V, =l = ﬂ,s-ﬁ. Rgen = 1 ki

Anstiegzeit
Abfallzeit

Impuls —
Gipmerator

B IB<E pF

AUZ1T  AUZINID

7 <14 10 =< 20 s
5= 10 10 =< 20 us
Dsziilegraph
Wi

Spannungskonstante Einspeisung
—Uee =2V, le =05 A, Rgen =212

Ansliegzeit
Abfallzeit

fmpuw's
emarator

- Mefi-Schaltung

AUZ11 AUZ11D

4 < 8 7 <14 L3
08 <146 12 <24 L5
Psxiilograph
1611
|
I
Mefi-5chaltung
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TELEFUNKEN AUZ 11

Lager-Mr, 30513

Isolierscheibe [Oval)
Lager-Mr. 30 508

Isolierscheibe [Rund)
Loger-Mr. 30514

Befestigungsflansch (Metall)
Loger-Mr. 30511

Isolier-Ring
Lager-Mr, 30512

AUZ11D
Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter, —Ucer 50 ¥
Ree = 1k

Spannung zwischen Collector und Emitter = 20 ¥
bei offener Basis, —Ic = 1 A

Spannung rwischen Collector und Basis —Ucpe 50 v
bei affenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis ~Uggo 0.7 v
bei offenem Collector

Collectorsirom =le 1 A

Collectorspitzenstrom =lesn 1.5 A
tov < 2 ms

Basisstrom | | 100 b,

Basisspitzenstrom = Ipsp 200 mA
toy < 2 ms

Emitterstrom Ie 11 A

Collector- + Emitter-Yerlustleistung Pc.E . W
*Gehiuu E mc;,:

Sperrschichttemperatur ] 75 =

Lagerungstemperatur L —485..+75 °C

Zubehar Abmessungen
Befestigungsflansch

£ griine Isplativn
8 geipe Isplalion
C dlanker Draht

- 85 = 38 -~

Collector mit Gehtuse verbunden

Gewicht: max. 12 g
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AUZ 1] TELEFUNKEN
AUZ 11D
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